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Naslov izvornika

Kvantnomehanic¢ko modeliranje u Monte Carlo simulacijama MOS struktura

Grgec, Dalibor

Horizontal Current Bipolar Transistor Structures for Integration with CMOS Technology

Korici¢, Marko

Modeliranje i optimizacija vertikalnog potpuno osiromasenog MOSFET-a u tehnologiji silicija ni na ¢emu

Svili¢i¢, Boris

Fin Technology for Wide-Channel FET Structures

Jovanovié, Vladimir

Analiza vertikalnog MOS tranzistora u tehnologiji silicij ni na ¢emu

Peri¢, Mario

Primjena polisilicija u termi¢kim elementima

Sinki¢, Marko

Bipolarni VLSI/ULSI tranzistori s horizontalnim tokom struje

Korici¢, Marko

Karakteristike VLS| prospojnih mreza

Jovanovié, Vladimir

Optimization of horizontal current bipolar transistor structure

Suligoj, Tomislav

Mjerni sustav za intraoperacijski nadzor neurofizioloskih funkcija

Krois, Igor

IzraCunavanje gubitaka ucinskih tranzistora s efektom polja za odredivanje njihove strujne opteretivosti

Sunde, Viktor

Procjena karakteristi¢nih veli¢ina fotonaponskog sustava jednostavim metodama u odredenim uvjetima

Zulim, Ivan
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